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MINISTERIO DA EDUCACAO
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Brasilia

RETIFICACAO DA CHAMADA DE RENOVACAO DA RESIDENCIA ESTUDANTIL
PARA O 1° SEMESTRE DE 2016

A Diretora Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
BRASILIA, campus Planaltina, nomeada pela portaria 148 de 30 de janeiro de 2015, com publicagéo

no Diario Oficial da Unido de 03 de fevereiro de 2015, no uso de suas atribuicdes legais e

regimentais, torna publico em 06 de janeiro de 2015, a retificacdo do edital de renovagao da

residéncia Estudantil para o 1° semestre de 2016, previsto na Resolugdo 14/2014 —CS/RIFB, Anexo

XI1I, processo N°23133.023673.2015-12
1. Onde se lé:
12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Resultado Preliminar

05 de Janeiro de 2016

Recursos

06 € 07 de Janeiro de 2016

Resultado Final

11 de Janeiro de 2016

Apresentagdo nas residéncias

15 de Fevereiro de 2016

2. Leia-se:

12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Resultado Preliminar dos alunos do ensino
médio integrado

07 de Janeiro de 2016

Recursos

08 e 11 de Janeiro de 2016

Resultado Final

13 de Janeiro de 2016

Apresentacao nas residéncias

15 de Fevereiro de 2016 das 9h as 12h e das 14h
as 17h

Os alunos do superior e subsequente devem aguardar a publicagdo do resultado preliminar e data de

recurso no site.

Reginaldo Pereira Ramos
Diretor Geral Substituto do Campus Planaltina
Portaria n® 2779 de 18 de dezembro de 2015
ORIGINAL ASSINADO




